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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพยากรณเวลาที่ใชในการขัดแผนซิลิคอน โดยประยุกตใช
หลักการและทฤษฎีของโครงขายประสาทเทียม เพื่อหารูปแบบในการพยากรณเวลาใหกับเครื่องขัด
แผนซิลิคอน โดยโครงขายประสาทเทียมนี้มีขอมูลปอนเขา 5 ตัวแปร และมีผลลัพธ 1 ตัวแปร 
จากนั้นทดลองหาจํานวนนิวรอนในชั้นซอนในรูปแบบที่แตกตางกัน เพื่อออกแบบโครงขาย
ประสาทเทียมที่ทําใหคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณต่ําที่สุด โดยการเรียนรูของโครงขาย
ประสาทเทียมจะใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรคายอนกลับ รวมกับวิธีการฝกสอนโครงขาย 
คือวิธีเลเวนเบิรก-มารควอรทเพื่อทําการปรับคาน้ําหนักและคาไบแอส ซ่ึงผลการทดลองพบวา 
โครงขายประสาทเทียมที่เหมาะสมประกอบดวยจํานวนนิวรอนในชั้นอินพุต  จํานวนนิวรอนในชั้น
ซอน  จํานวนนิวรอนในชั้นแสดงผลเทากับ 5-55-1 ตามลําดับ รูปแบบฟงกชันการถายโอนในชั้น
ซอนและชั้นแสดงผลคือล็อก-ซิกมอยด และลิเนียรตามลําดับ คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองที่
ต่ําที่สุดคือ 0.0164 ของกระบวนการเรียนรู คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองและคาดัชนี
ประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบคือ 0.0398 และ 87.97% ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โครงขายประสาทเทียมสามารถประยุกตใชในการพยากรณเวลาที่ใชในการขัดแผนซิลิคอนได 
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